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جديدترين فلش مموري اينتل به بازار آمد

شركت اينتل و ميكرون تكنولوژي بتازگي خبر از توليد فلش مموري NAND 3bpc (سه بيت در هر سلول) تحت فناوري

25 نانومتر را اعلام كردند. اين محصول كوچكترين و پرظرفيتترين محصول از سري NAND است.

شركت اينتل و ميكرون تكنولوژي بتازگي خبر از توليد فلش مموري NAND 3bpc (سه بيت در هر سلول) تحت فناوري 25 نانومتر را
اعلام كردند. اين محصول كوچكترين و پرظرفيتترين محصول از سري NAND است. اولين نمونه اين محصول جهت نظرسنجي و

انتخاب مشتريان عرضه شده است.
شركتهاي سازنده اميدوارند كه اين محصول تا انتهاي امسال به توليد انبوه برسد. اين حافظه جديد داراي حجم 64 گيگابايت و
فناوري 25 نانومتري با حجم بيشتر و كارايي بالاتر در مقايسه با قيمت ارائه شده قابليت رقابت با فلش كارتهاي SD و USB را فراهم

كرده و در بازارهاي الكترونيكي مصرفكنندگان جايگاهي براي خود دست و پا خواهد كرد.
حافظه فلش اولين بار جهت ذخيرهسازي داده، عكس و ديگر تصاوير مالتيمديا به منظور ضبط و انتقال بين كامپيوتر و ابزارهاي
ديجيتال مانند دوربين ديجيتال، مديا پليرهاي قابل حمل، دوربينهاي فيلمبرداري ديجيتال و تمامي كامپيوترهاي شخصي مورد

استفاده قرار گرفت.
بازار اين نوع حافظه همواره تحت فشار ثابتي براي توليد ابزاري با حجم بيشتر و قيمت كمتر است.

سرمايهگذاري مشترك شركتهاي اينتل و ميكرون منجر به توليد فلشمموريهاي 8 گيگابايتي و 64 گيگابايتي تحت فناوري 25
نانومتر شد كه قادر به ذخيرهسازي 3 بيت اطلاعات در هر سلول است.

انواع مرسوم فلشمموريها قادر به ذخيرهسازي يك بيت در هر سلول يا 2 بيت اطلاعات در هر سلول است (سلولهاي 2 سطحي).
تكنيك ذخيرهسازي جديد (3bpc) همچنين تحت عنوان TLC (سلولهاي سه سطحي) شناخته ميشود.

فلش جديد توليد شده 20 درصد كوچكتر از محصولات قبلي با همين حجم بوده كه هماكنون در بازارها موجود است. شركت اينتل
در نظر دارد تحت مديريت و طراحي IMFT محصولاتي با گنجايش بالا و از نظر قيمت قابل رقابت با ديگر رقباي بازار تجاري توليد و

به بازار عرضه كند.
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